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O P O R N I K  F O T O E L E K T R Y C Z N Y

Opornik fotoelektryczny FO-KSljest detektorem 
p ro m ien io w an i widzialnego przeznaczonym do 
pracy w urządzeniach sygnalizujących, kontrol
nych, rejestrujących, alarmowych i sterujących.

Wykonanie - obudowa polistyrenowa,
- wyprowadzenia elektrod przezna

czone do lutowania lub umieszcze
nia w podstawce lampowej typu ■ 
heptal,

- warstwa światłoczuła na bazie CdS.

Ciężar - 2 £ i G

Zasilanie - prąd stały lub zmienny

Pozycja pracy - dowolna



DANE Z N A M I O N O W E

Oporność w ciemności R0 >- 107 O

Oporność przy oświetleniu
(E =  1000 lx , Tb =  2854 °K) R =  400 -4-1200 D

Powierzchnia czynna A =  0,14 cm*
Czułość (przy E =  1000 lx 
Tb =  2854 °K) S =0,18-4-0,06 lm V
Maksimum rozkładu

o

widmowego czułości przy X0 =  6200 A 
Czas połówkowego
zaniku fotoprądu t  < 3 1 0 ~ *  sek
Temperatura otoczenia t =  — 25°-4— (-55°C

DANE D O P U S Z C Z A L N E  
Maksymalne napięcie
pracy Umax =  110 V
Maksymalna moc
wydzielana
na fotooporniku
przy t <  25 °C Pmax == 0,2 W



Z ależn o ść  n a tę że n ia  p rą d u  od n ap ięc ia

R ozk ład  w idm ow y czu łośc i


